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LA GOVERNATRICE INTERVIENE ALLA CERIMONIA DI COPERTURA DELLA 
STRUTTURA NANOFAB REFLECTION DA 1 MILIARDO DI DOLLARI DI NY 

CREATES  
  

Futura sede delle apparecchiature per litografia ultravioletta estrema ad alta 
apertura numerica di proprietà pubblica più avanzate del Nord America, che 
svilupperanno e riporteranno nel Paese la tecnologia dei semiconduttori di 

prossima generazione  
 

L'investimento della governatrice garantisce 9 miliardi di dollari di investimenti 
privati e il ruolo di New York come leader globale nella ricerca e sviluppo di chip 

per semiconduttori di nuova generazione  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la copertura della struttura 
NanoFab Reflection, pietra miliare dell'investimento da 1 miliardo di dollari della 
governatrice nell'Albany NanoTech Complex di NY Creates, che segna un importante 
traguardo per l'iniziativa da 10 miliardi di dollari e per la strategia dello Stato di New 
York volta a consolidare la leadership americana nel settore dei semiconduttori. La 
nuova struttura sarà la sede del primo Centro di litografia ultravioletta estrema ad alta 
apertura numerica (High-NA EUV) di proprietà pubblica della Nazione, con le più 
avanzate capacità di ricerca e sviluppo di chip al mondo.  
  
NanoFab Reflection, con una superficie di circa 28.800 mq (310.000 piedi quadrati), è 
un elemento chiave della strategia della governatrice nel settore dei semiconduttori e 
dell'investimento nella crescita dell'Albany NanoTech Complex di NY Creates, che è già 
il principale polo pubblico-privato di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori a 
livello nazionale. Il progetto consentirà la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro 
permanenti nel settore high-tech, genererà 9 miliardi di dollari di investimenti privati e 
sfrutterà le sinergie della collaborazione allargata con università, programmi per lo 
sviluppo della forza lavoro e aziende globali produttrici di semiconduttori. La cerimonia 
di copertura consiste nella posa dell'ultima trave in acciaio della struttura NanoFab 
Reflection, a simboleggiare che i lavori di costruzione stanno procedono secondo i 
tempi previsti. Il completamento dell'intero edificio è previsto per la fine del prossimo 
anno.  
  
"L'aver raggiunto questo traguardo significa aver compiuto un importante passo in 
avanti verso la garanzia del futuro della ricerca avanzata sui chip proprio qui nello Stato 



di New York - ha dichiarato la governatrice Hochul. Questo investimento da 1 
miliardo di dollari a favore di NY Creates apre la strada alla creazione di posti di lavoro 
di qualità, al rafforzamento delle comunità e ad un'economia innovativa che consente al 
nostro Stato di continuare ad essere competitivo sulla scena globale".  
  
Dave Anderson, presidente di NY Creates, ha dichiarato: "Con la copertura della 
struttura NanoFab Reflection, stiamo celebrando non solo un edificio, ma il prossimo 
capitolo dell'innovazione nel settore dei semiconduttori a New York, reso possibile 
dall'investimento strategico della governatrice nella struttura e nell'attrezzatura High-NA 
EUV, che stanno già attirando imprenditori da ogni parte del mondo. Il Centro di 
litografia ultravioletta estrema ad alta apertura numerica rappresenta il tipo di 
opportunità di ricerca e sviluppo lungimiranti e di grande impatto per cui NY Creates è 
stata fondata. Siamo orgogliosi che la costante attenzione di New York per la ricerca e 
lo sviluppo nel settore dei chip, unitamente alla striscia positiva dei risultati ottenuti, 
abbiano fatto di questa struttura il luogo ideale per catalizzare le future tecnologie 
ancora per molti anni".  
  
Hope Knight, presidente, CEO e commissaria dell'Empire State Development, ha 
dichiarato: "Sotto la guida della governatrice Hochul, New York continua ad effettuare 
investimenti strategici nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione per far crescere 
l'ecosistema dei semiconduttori dello Stato. Il raggiungimento dell'odierno stato 
d'avanzamento rappresenta l'ultimo passo verso l'affermazione di New York come hub 
della produzione nazionale di semiconduttori. Usufruendo di finanziamenti pubblici a 
fronte di quelli privati, NanoFab Reflection contribuirà a portare avanti nuove 
innovazioni in questo dinamico settore grazie alla collaborazione tra i più importanti 
interlocutori accademici e industriali".  
  
La struttura NanoFab Reflection si estenderà su 4.650 mq (50.000 piedi quadrati) di 
spazio per camere bianche all'avanguardia, costruito per sostenere le attività di ricerca 
e sviluppo nel settore dei semiconduttori più impegnative e avanzate al mondo. La 
struttura ospiterà le apparecchiature per litografia High-NA EUV di ASML, lo strumento 
più avanzato al mondo per la stampa delle minuscole caratteristiche che alimentano i 
chip di nuova generazione. La nuova apparecchiatura per litografia High-NA EUV, il cui 
arrivo presso l'Albany NanoTech Complex è previsto per la metà del 2026, consentirà di 
realizzare chip più potenti e veloci in grado di soddisfare le esigenze di calcolo sempre 
crescenti, rendendoli al tempo stesso più efficienti dal punto di vista energetico.  
  
Impegno della governatrice Hochul per il settore dei semiconduttori  
L'odierno stato d'avanzamento va a completare l'impegno assunto dalla governatrice 
Hochul di riportare la produzione e la ricerca e sviluppo dei semiconduttori nello Stato di 
New York. Sotto la guida della governatrice, l'Upstate ha fatto registrare una grande 
ripresa degli investimenti legati ai semiconduttori. La presenza del Centro di litografia 
High-NA EUV ad Albany si inquadra nella strategia che mira a fare dello Stato di New 
York il polo globale per la produzione di chip. Da quando la governatrice è entrata in 
carica, lo Stato di New York vanta l'ecosistema industriale dei semiconduttori in più 
rapida crescita della Nazione. La governatrice Hochul ha procurato oltre 124 miliardi di 



dollari in nuovi investimenti nel settore, tra i quali importanti investimenti da parte di 
Micron e GlobalFoundries e aziende leader della catena di fornitura di semiconduttori 
come Edwards Vacuum, TTM, Menlo Micro e AMD. Gli investimenti dello Stato di New 
York nel settore dei semiconduttori stanno giocando un ruolo importante nell'accelerare 
il ritorno negli USA delle attività di ricerca e produzione di chip, contribuendo a garantire 
la sicurezza delle catene di fornitura, migliorando la sicurezza nazionale e proteggendo 
la competitività americana. Entro la fine del decennio, nell'Upstate New York e dintorni 
saranno prodotti più chip che in qualsiasi altra parte degli Stati Uniti. La crescita di 
questo ecosistema consente di creare decine di migliaia di posti di lavoro ben retribuiti 
per i newyorkesi, ridefinendo al tempo stesso radicalmente le prospettive economiche 
dell'intero Stato.  
  
Il senatore dello Stato Charles Schumer ha dichiarato: "Il completamento della 
nuova straordinaria struttura NanoFab Reflection consente ad Albany NanoTech di 
compiere un enorme passo in avanti nell'affermazione del sito come centro fiorente e 
riconosciuto a livello mondiale, all'avanguardia per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei 
semiconduttori, al fine di promuovere l'eccellenza americana nella produzione di chip. 
Sotto la guida della governatrice Hochul lo Stato di New York sarà presto la sede del 
primo e unico Centro di litografia High-NA EUV della Nazione di proprietà pubblica. La 
struttura sarà dotata delle apparecchiature più avanzate al mondo per la ricerca sui 
microchip e diventerà un banco di prova per i migliori scienziati, le università e le 
aziende americane, al fine di garantire che le prossime grandi scoperte tecnologiche 
vengano fatte qui, e non in Cina. Il traguardo di oggi è un'ulteriore dimostrazione che 
Albany NanoTech è il luogo in cui mantenere l'America all'avanguardia nel settore dei 
semiconduttori che sta alla base della nostra economia".  
  
La senatrice dello Stato Patricia Fahy ha dichiarato: "Questa giornata costituisce 
un'ulteriore pietra miliare nel percorso che sta compiendo la Capital Region verso il 
raggiungimento dell'obiettivo di diventare la capitale della ricerca sui semiconduttori a 
livello nazionale. Continuando a fare passi in avanti nella realizzazione dell'innovativo 
Centro di litografia High-NA EUV presso l'Albany Nanotech Complex, che sta per 
essere completato, garantiremo immensi vantaggi per le nostre comunità. La creazione 
di posti di lavoro ben retribuiti, altamente qualificati e non a livello universitario, gli effetti 
moltiplicatori economici per le imprese e i quartieri limitrofi e gli investimenti nei nostri 
settori STEM e nella ricerca scientifica a livello locale daranno i loro frutti negli anni a 
venire. Grazie ai cospicui investimenti effettuati dalla governatrice Kathy Hochul, dalla 
SUNY e dal Parlamento dello Stato, Albany e la nostra Capital Region sono leader a 
livello nazionale, all'avanguardia nella ricerca nei settori delle nanotecnologie e dei 
semiconduttori e vantano tutta una serie di scoperte rivoluzionarie, ragion per cui non 
vedo l'ora di apprezzarne l'operato e i successi futuri".  
  
La deputata Gabriella Romero, ha dichiarato: "L'odierna cerimonia di copertura della 
struttura NanoFab Reflection da 1 miliardo di dollari di NY Creates significa non solo 
aver raggiunto un importante stato d'avanzamento dei lavori di costruzione, ma 
testimonia anche l'incrollabile impegno di New York nel porsi da guida mondiale 
nell'innovazione dei semiconduttori. Straordinari investimenti come questo portano nella 



nostra regione ricerca all'avanguardia, posti di lavoro di alta qualità e crescita 
economica a lungo termine. Grazie a questo nuovo Centro di litografia High-NA EUV, 
non solo New York si sta preparando per il futuro della tecnologia, ma lo sta facendo 
proprio qui ad Albany".  
  
Il deputato John T. McDonald III, RPh, ha dichiarato: "Oggi celebriamo il 
raggiungimento di un incredibile traguardo per la struttura NanoFab Reflection e il più 
grande Albany NanoTech Complex di NY Creates. Lo Stato di New York continua ad 
investire nel futuro dei semiconduttori, consolidando la sua posizione di leader del 
settore proprio qui nella Capital Region. Ringrazio la governatrice Hochul, NY Creates e 
tutti gli altri interlocutori che continuano a considerare prioritario questo impegno".  
  
Kathy Sheehan, sindaca della città di Albany, ha dichiarato: "Grazie alla 
governatrice Kathy Hochul per l'instancabile impegno a garantire un livello di 
investimenti primario a livello nazionale nel settore della tecnologia dei semiconduttori. 
L'odierno stato d'avanzamento costituisce un'altra pietra miliare per la città di Albany, la 
Capital Region e lo Stato di New York, dal momento che contribuisce a creare posti di 
lavoro ben retribuiti e di livello mondiale in un settore che guarda al futuro. Il costante 
impegno in NY Creates consolida la tradizione di Albany nello sviluppo di innovazioni 
all'avanguardia, oltre a garantire per gli anni a venire la nostra leadership globale nella 
ricerca e nello sviluppo di semiconduttori".  
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